


































专利名称(译) 应用于制造发光显示设备的材料

公开(公告)号 CN101103653A 公开(公告)日 2008-01-09

申请号 CN03824340.7 申请日 2003-09-03

[标]申请(专利权)人(译) 康宁股份有限公司

申请(专利权)人(译) 康宁股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 康宁股份有限公司

[标]发明人 B达马尼
G古斯曼
J普茨
MA埃杰特

发明人 B·达马尼
G·古斯曼
J·普茨
M·A·埃杰特

IPC分类号 H05B33/26 H05B33/28 H05B33/10 C03C17/34 C04B35/457 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/22

CPC分类号 C04B2235/3206 C04B2235/444 C04B35/457 C03C17/3417 C04B2235/3284 C04B2235/3293 H01L51
/5206 C04B2235/9653 C04B2235/963 C04B2235/3286 H05B33/22 C04B2235/3294 C04B2235/96 
C04B2235/449 C04B2235/445 H05B33/28 H01L51/5088 C04B35/01 H01L51/5215

代理人(译) 陈文青

优先权 2002010865 2002-09-03 FR

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明揭示了一种用于制造发光显示设备的材料，它包括玻璃或玻璃状
陶瓷底物(1)，沉积在底物(1)的一面、基本上包括至少一种单一或混合、
掺杂或没有掺杂的透明导电氧化物(TCO)的第一层(2)，至少一种单一或
混合、掺杂或没有掺杂的透明导电氧化物的第二层(3)，两层是这样的：
所述的第一层(2)具有大于1nm的粗糙度，所述的第二层(3)具有小于或等
于1nm的粗糙度，具有第一和第二层的产品在可见光范围内的透光度为
至少80％，所述第二层(3)的工作性能高于所述第一层(2)的工作性能，并
且高于4.6eV。优选的是大于4.8eV。第一层(2)有利的是掺入锡的氧化铟
层，第二层(3)是掺杂锑的氧化锡层。本发明也描述的发光显示设备(图
2)，特别是在其阳极掺入这些材料的有机发光二极管。
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